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Obtenc¢ao de nanoparticulas de SnO2 pelo método de sintese continua por

aspersao em chama
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A sintese continua por aspersao em chama foi empregada para obter
nanoparticulas de SnO2. Basicamente, uma solucao precursora é preparada,
sendo posteriormente atomizada e aspergida na chama, onde ocorre a
combustao, levando a formacao das particulas. A técnica apresenta um
grande potencial na producdo de nanoparticulas, principalmente pelo baixo
custo de insumos e equipamentos. O dioxido de estanho (Sn02)
nanoestruturado tem sido amplamente utilizado em diversas aplicagdes,
principalmente como sensores de gas e varistores. No caso dos sensores a
base de ceramicas semicondutoras, em que as reacdes de superficies sao
responsaveis pela deteccdo dos gases, a importancia da area superficial e do
tamanho de particulas é ainda maior. A preferéncia por um material
nanoestruturado deve-se ao fato de que essas entidades apresentam alguns
pontos fundamentais tais como, o aumento significativo da area superficial
comparados aos pds microcristalinos convencionais e o reduzido tamanho de
particula, que pode beneficiar certas propriedades como alta condutividade
elétrica, alta estabilidade térmica, mecanica e quimica. Neste trabalho, foram
empregados como solucdao precursora cloreto de estanho dihidratado
diluidos em alcool etilico anidro. Foi utilizada a razdo molar cloreto/solvente
de 0,75 no intuito de investigar sua influéncia na microestrutura do material
obtido. O fluxo da solugdo precursora foi de 3 mL/min. A andlise por difracdo
de raios X da solugdo precursora com razdo molar cloreto/solvente de 0,75
indicou a obtencao de um pod cristalino e monofasico e todos os picos sao
atribuidos a fase Sn0O2. Parametros de sintese como distancia da chama com
o atomizador, distancia do sistema de captacdao com a chama piloto, razao
molar e fluxo da solucao precursora ndao afetaram a fase didxido de estanho
no material obtido. Na caracterizacao do pd obtido, foram utilizadas técnicas
como andlises termogravimétricas (ATG) e termodiferenciais (ATD),
granulometria por difracao de laser (GDL), andlise cristalografica por difracao
de raios X (DRX), morfologia por microscopia eletrénica de varredura (MEV),
microscopia eletronica de transmissdao (MET), medida de area superficial
especifica (BET) e ensaio de condutividade elétrica. O conjunto de técnicas
revelaram que o Sn0O2 apresenta comportamento de um material
semicondutor, sendo um material potencialmente promissor a aplicacao
como varistor e em sistemas de sensores a gases.
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